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Nota informativa

Els investigadors de I'lIFISC (CSIC-UIB) estudien el renou espintronic en dispositius de mida
nanomeétrica

Tres investigadors de I'Institut de Fisica Interdisciplinaria i Sistemes Complexos (IFISC, CSIC-UIB) han publicat recentment un estudi a la revista cientifica Physical
Review Letters en el qual aborden qliestions tedriques fonamentals sobre les fluctuacions de corrent (o renou espintronic) en dispositius nanoelectronics. L’estudi de
Rosa Lépez, Jong Soo Lim i David Sanchezés, a més, un dels primers que s’aplica a un material innovador, anomenat aillant topologic, amb propietats Uniques que
el fan molt atractiu per a futurs desenvolupaments en el camp de I'espintronica.

La recerca dels investigadors de I'lFISC (CSIC-UIB) s’inscriu en I'espintronica, un ambit emergent i de gran potencial per a la millora dels aparells electronics. La
informacié dels dispositius electronics actuals s’emmagatzema i es transmet gracies al moviment dels electrons. En I'espintronica, a més d’aquest moviment, la
informacié es codifica manipulant una propietat quantica de I'electré: el seu espin, que és un estat magneétic que pot prendre dos valors (positiu i negatiu). Com que
I'espin d’'un electr6 pot canviar d’un valor a I‘altre molt més rapidament que el moviment de la carrega electronica d’un circuit, s’estima que els dispositius
espintronics podrien funcionar de manera més rapida i produir menys calor que els components de I'electronica convencional. Aixo obriria la porta a incrementar la
poténcia i la capacitatde processamenti de transmissié de dades dels futurs dispositius, i a reduir-ne la mida fent-ne factible la miniaturitzacié a escales molt més
petites.

Perqué en el futur es pugui disposar d’aquests nous aparells, primer és necessari caracteritzar adequadament les propietats del transport d’espin, tant pel que fa als
seus valors mitians com a les seves fluctuacions. En aquesta linia, I'estudi dels investigadors de I'lFISC (CSIC-UIB) s’ha centrat en la caracteritzacié estadistica
d’aquestes fluctuacions o renou espintronic i ha permés demostrar que el renou espintronic esta connectat amb la conductancia magnética no lineal.
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